
TL343 低功耗运算放大器

1 特性

• 宽电源电压范围、单电源 3V 至 30V 或者双电源

• AB 类输出级

• 真差动输入级
• 低输入偏置电流
• 短路保护

2 应用

• 多路复用数据采集系统
• 测试和测量设备
• 电机驱动：功率级和控制模块

• 电力输送：UPS、服务器和商用网络电源

• ADC 驱动器和基准缓冲放大器

• 可编程逻辑控制器
• 模拟输入和输出模块
• 高侧和低侧电流检测
• 高精度比较器

3 说明

TL343 是一款单通道运算放大器，具有出色的直流精

度和交流性能。该运算放大器设计用于在 3V 至 30V 
的电压范围内由单电源供电。只要两个电源之间的压差
在 3V 至 30V 范围内，也可以采用分立电源供电。共

模输入范围包含负电源。输出范围为负电源到 VCC − 
1.5V。

封装信息

器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)

TL343IDBVR
DBV (SOT-23 5)

2.90mm × 1.60mm

TL343IDBVT 2.90mm × 1.60mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附

录。
(2) 封装尺寸（长 × 宽）为标称值，并包括引脚（如适用）。

符号
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4 引脚配置和功能

图 4-1. DBV 封装（顶视图）

表 4-1. 引脚功能

名称 引脚编号 类型(1) 说明

IN+ 1 I 非反相输入

VCC– / GND 2 — 电源负极或接地

IN– 3 I 反相输入

OUT 4 O 输出

VCC+ 5 — 正电源

(1) I = 输入，O = 输出。
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5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）(1)

最小值 最大值 单位

电源电压，VS = (V+) – (V–) 0 36 V

信号输入引脚

共模电压(3) (V–) – 0.5 (V+) + 0.5 V

差分电压(3) VS + 0.2 V

电流(3) -10 10 mA

输出短路(2) 持续

工作环境温度，TA -55 150 °C

结温，TJ 150 °C

存储温度，Tstg -65 150 °C

(1) 超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外
的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可

能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
(2) 接地短路，每个封装对应一个放大器。延长的短路电流，特别是在较高的电源电压下，会导致过热并最终导致毁坏。有关更多信息，请

参阅“热保护”部分。
(3) 输入引脚被二极管钳制至电源轨。对于摆幅超过电源轨 0.5V 以上的输入信号，其电流必须限制在 10mA 或者更低。

5.2 ESD 等级

值 单位

V(ESD) 静电放电
人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) ±2000

V
充电器件模型 (CDM)，符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2) ±1000

(1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

(2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

最小值 最大值 单位

VCC 单电源电压 3 30 V

VCC+
双电源电压

1.5 15
V

VCC– -1.5 -15

TA 自然通风条件下的工作温度 -40 125 °C

5.4 热性能信息

热指标(1)

TL343

单位
DBV

(SOT-23)

5 引脚

RθJA 结至环境热阻 192.1 °C/W

RθJC(top) 结至外壳（顶部）热阻 113.6 °C/W

RθJB 结至电路板热阻 60.5 °C/W

ψJT 结至顶部特征参数 37.2 °C/W

ψJB 结至电路板特征参数 60.3 °C/W

RθJC(bot) 结至外壳（底部）热阻 不适用 °C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅《半导体和 IC 封装热指标》应用报告 SPRA953。
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5.5 电气特性

在指定自然通风温度下，VCC± = ±15V（除非另有说明）

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

VIO 输入偏移电压 VCM = V–
25°C ±0.3 10

mV
完整范围 12

aVIO 输入失调电压的温度系数 完整范围 0.6 µV/°C

IIO 输入偏移电流 25°C ±0.005 50 nA

IIB 输入偏置电流 25°C ±0.01 -500 nA

VICR 共模输入电压范围 25°C (V–) 至 13 (V–) – 0.2 
至 (V+) + 0.2

V

VOM 峰值输出电压摆幅

RL = 10kΩ 25°C ±12 ±14.95

V
RL = 2kΩ

25°C ±10 ±14.8

完整范围 ±10

AVD 大信号差分电压放大 VO = ±10V，RL = 2kΩ
25°C 86 145

dB
完整范围 83

BOM 最大输出摆幅带宽

VOPP= 20V，THD ≤ 
5%，AVD = 1，RL = 
10kΩ

25°C 40 kHz

B1 单位增益带宽 VO = 50mV，RL = 10kΩ 25°C 1 MHz

θm 相位裕度 CL = 80pF，RL = 2kΩ 25°C 44 度

ri 输入电阻 25°C 540 GΩ

ro 输出电阻 f = 1MHz 25°C 575 WΩ

CMRR 共模抑制比 VIC = VICR（最小值） 25°C 70 115 dB

kSVS 电源电压灵敏度 (ΔVIO / ΔVCC) VCC± = ±2.5V 至 ±15V 25°C 0.75 150 µV/V

IOS 短路输出电流 25°C ±10 ±80 mA

ICC 总电源电流 IO = 0A 25°C 0.13 2.8 mA

5.6 电气特性

VCC+ = 3V 和 5V，VCC– = 0V，TA = 25°C（除非另有说明）

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

VIO 输入偏移电压 VO = 1.5V 和 2.5V 0.3 10 mV

IIO 输入偏移电流 VO = 1.5V 和 2.5V 0.005 50 nA

IIB 输入偏置电流 VO = 1.5V 和 2.5V -0.01 -500 nA

VOM 峰值输出电压摆幅 RL = 10kΩ 3.3 4.8 V

AVD 大信号差分电压放大 VO = 1.7V 至 3.3V，RL = 2kΩ 86 118 dB

kSVR 电源电压灵敏度 (ΔVIO/ΔVCC±) VCC± = ±2.5V 至 ±15V 150 µV/V

ICC 电源电流 VO = 1.5V 和 2.5V，无负载 0.13 1.75 mA
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5.7 工作特性

VCC± = ±15V，TA = 25°C，AVD = 1（除非另有说明）

参数 测试条件 典型值 单位

SR 单位增益下的压摆率 VI = ±2V，CL = 20pF，RL = 10kΩ 4.5 V/µs

tS 设置时间 VSTEP = 2V，CL = 20pF，RL = 10kΩ 2 µs

THD+N 总谐波失真 + 噪声 VO = 1VRMS，G = 1，f = 1kHz 0.002 %
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5.8 典型特性

在 TA = 25°C，RLOAD = 10kΩ（连接至 VS / 2）且 CL = 10pF 的条件下测得（除非另有说明）

 

图 5-1. 输入偏置电流与自然通风温度间的关系（旧裸片）

 

图 5-2. 输入偏置电流与电源电压间的关系（旧裸片）

 

图 5-3. 最大峰值间输出电压与电源电压间的关系（旧裸片）

 

图 5-4. 最大峰值间输出电压与频率间的关系，旧裸片
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5.8 典型特性 (续)
在 TA = 25°C，RLOAD = 10kΩ（连接至 VS / 2）且 CL = 10pF 的条件下测得（除非另有说明）

 

图 5-5. 大信号差动电压放大增益与频率间的关系（旧裸片）

 

图 5-6. 电压输出器大信号脉冲响应（旧裸片）
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图 5-7. 偏移电压与共模电压间的关系，新裸片
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图 5-8. 开环增益和相位与频率间的关系（新裸片）
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图 5-9. 闭环增益与频率间的关系（新裸片）
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图 5-10. 输入偏置电流与共模电压间的关系（新裸片）
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5.8 典型特性 (续)
在 TA = 25°C，RLOAD = 10kΩ（连接至 VS / 2）且 CL = 10pF 的条件下测得（除非另有说明）
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图 5-11. 输出电压摆幅与输出电流（拉电流）间的关系（新裸片）
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图 5-12. 输出电压摆幅与输出电流（灌电流）间的关系（新裸片）
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图 5-13. 输出电压摆幅与输出电流（拉电流）间的关系（新裸片）
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图 5-14. 输出电压摆幅与输出电流（灌电流）间的关系（新裸片）
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图 5-15. 开环输出阻抗与频率间的关系（新裸片）
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图 5-16. 小信号过冲与电容负载间的关系（新裸片）
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5.8 典型特性 (续)
在 TA = 25°C，RLOAD = 10kΩ（连接至 VS / 2）且 CL = 10pF 的条件下测得（除非另有说明）
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图 5-17. 小信号过冲与电容负载间的关系（新裸片）
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图 5-18. 相位裕度与容性负载间的关系，新裸片
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图 5-19. 微小信号阶跃响应（新裸片）
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图 5-20. 大信号阶跃响应（下降沿）（新裸片）
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5.8 典型特性 (续)
在 TA = 25°C，RLOAD = 10kΩ（连接至 VS / 2）且 CL = 10pF 的条件下测得（除非另有说明）
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图 5-21. 大信号阶跃响应（上升沿）（新裸片）
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图 5-22. 最大输出电压与频率间的关系（新裸片）

5.9 新旧裸片比较

截至本数据表修订版 H 发布时，德州仪器 (TI) 已将 TL343 的裸片制造转移到了一个现代制造厂。本文档中将两个

不同的裸片称为“旧”（前一个制造基地）和“新”裸片。裸片原点可以与发货信息中的“裸片源来源”(CSO) 
参数分开。旧裸片 CSO 为“SHE”，而新裸片 CSO 为“RFB”。本数据表中保留了旧裸片信息，用于进行比

较，但所有新制造工艺都转移到了新裸片上。
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6 器件和文档支持

TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

6.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击通知 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘

要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

6.2 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索

现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 

TI 的使用条款。

6.3 商标
TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
所有商标均为其各自所有者的财产。

6.4 静电放电警告

静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理

和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参

数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

6.5 术语表

TI 术语表 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

7 修订历史记录
注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision G (January 2005) to Revision H (September 2026) Page
• 删除了“特性”部分中的内部频率补偿.............................................................................................................. 1
• 添加了“应用”部分........................................................................................................................................... 1
• 将“订购信息”表从旧格式更新为新格式...........................................................................................................1
• 删除了示例原理图...............................................................................................................................................1
• 更新了绝对最大额定值........................................................................................................................................4
• 添加了“ESD 等级”部分...................................................................................................................................4
• 添加了“热性能信息”部分................................................................................................................................ 4
• 将输入偏移电压典型值从 2mV 更改为 ±0.3mV，并更改了测试条件..................................................................5
• 将输入偏移电压的温度系数典型值从 10µV/°C 更改为 0.6µV/°C，并删除了测试条件........................................5
• 将输入偏移电流典型值从±30nA 更改为 ±0.005nA，并删除了测试条件以及完整温度范围行.............................5
• 删除了输入偏移电流的温度系数......................................................................................................................... 5
• 将输入偏置电流从 –200nA 更改为 ±0.01nA，并删除了测试条件以及完整温度范围行.....................................5
• 将共模输入电压范围最小值从 VCC- 至 13 更改为 (V-) 至 13，并将典型值从 VCC- 至 13.5 更改为 (V-) - 0.2 至 

(V+) + 0.2............................................................................................................................................................5
• 将 RL = 10kΩ 的峰值输出电压摆幅典型电压从 ±13.5V 更改为 ±14.95V，并将 RL = 2kΩ 的峰值输出电压摆幅

典型电压从 ±13V 更改为 ±14.8V........................................................................................................................5
• 将 25°C 时的大信号差动电压放大增益最小值从 20V/mV 更改为 86V/mV，并将典型值从 200V/mV 更改为 

145V/mV。......................................................................................................................................................... 5
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• 将完整温度范围下大信号差动电压放大增益最小值从 15V/mV 更改为 83V/mV................................................. 5
• 将最大输出摆幅带宽典型值从 9kHz 更改为 40kHz，并将测试条件从 RL = 2kΩ 更改为 RL = 10kΩ.................5
• 将相位裕度测试条件从 CL = 200pF 更改为 CL = 80pF.......................................................................................5
• 将输入电阻典型值从 1MΩ 更改为 540GΩ，并删除了最小值和最大值以及测试条件....................................... 5
• 将输出电阻典型值从 75Ω 更改为 575Ω，并将测试条件从 f = 20Hz 更改为 f = 1MHz..................................... 5
• 将共模抑制比典型值从 90dB 更新为 115dB....................................................................................................... 5
• 将电源电压灵敏度典型值从 30μV/V 更改为 0.75μV/V.....................................................................................5
• 将短路输出电流典型值从 30mA 更改为 80mA................................................................................................... 5
• 删除了短路输出电流的最大值.............................................................................................................................5
• 将总电源电流典型值从 0.7mA 更改为 0.13mA，并更改了测试条件.................................................................. 5
• 删除了电气特性表注释........................................................................................................................................5
• 将输入偏移电压典型值从 2mV 更改为 0.3mV.................................................................................................... 5
• 将输入偏移电流典型值从 30nA 更改为 0.005nA................................................................................................ 5
• 将输入偏置电流典型值从 200nA 更改为 0.01nA................................................................................................ 5
• 将最大峰值输出电压摆幅典型值从 3.5V 更改为 4.8V.........................................................................................5
• 将大信号差动电压放大增益最小值从 20V/mV 更改为 86db，并将典型值从 200V/mV 更改为 118db................5
• 将电源电流典型值从 0.7mA 更改为 0.13mA...................................................................................................... 5
• 将单位增益时的转换率典型值从 1V/µs 更改为 4.5V/µs，并更新了测试条件..................................................... 6
• 将上升时间更改为趋稳时间，将典型值从 0.35µs 更改为 2µs，并更新了测试条件............................................6
• 删除了下降时间.................................................................................................................................................. 6
• 删除了过冲系数.................................................................................................................................................. 6
• 将交越失真更改为总计谐波失真 + 噪声，将典型值从 1% 更改为 0.002%，并更新了测试条件.........................6
• 删除了“参数测量信息”部分.............................................................................................................................6
• 根据新裸片特性更新了典型特性 部分.................................................................................................................7
• 添加了新旧裸片比较 主题................................................................................................................................. 11

8 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，
且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

www.ti.com.cn
TL343

ZHDS425H – JUNE 1999 – REVISED SEPTEMBER 2026

Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated 提交文档反馈 13

Product Folder Links: TL343
English Data Sheet: SLOS250

https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/product/cn/tl343?qgpn=tl343
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHDS425
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHDS425H&partnum=TL343
https://www.ti.com.cn/product/cn/tl343?qgpn=tl343
https://www.ti.com/lit/pdf/SLOS250


重要通知和免责声明
TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不
保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验
证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。
这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复
制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、
成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。
TI 提供的产品受 TI 销售条款)、TI 通用质量指南 或 ti.com 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩
展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。 除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，
否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。
TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。
IMPORTANT NOTICE

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月

https://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/terms-conditions/terms-of-sale.html
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https://www.ti.com.cn/
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